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WartoSci charakterystyczne®

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor polowy MOS w obudowie
metalowej, kanal typu N

Zastosowanie: uklady o duzej rezystancji wejscio-
wej

Typy podobne: 3SK21 (Hit)

Rys. 1-782. KF520
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20V, Ugg= —30 V

przy Upg =

przy Ip =1 pA, Ugg= —30 V

przy Ups =10V, Ugs =0

przy Ups =15V, In =5 mA

przy Ups =20V, Ugs = —30 V
tamp = 125°C

przy I = 3 mA
przy Ip = 1,5 mA
przy Ip = 0,5 mA

przy Ups =10 V, I, = 3 mA, f= 10 Hz
przy Ups =10V, I, =3 mA, f=1 kHz
przy Ups =10V, I = 3 mA, f= 10 kAz

przy Ups =15V, I =

W

mA, f= 10 MHz

przy Ups =15V, I =
f =30 MHz
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mA,

przy Ups =15V, I =5 mA,
f= 50 MHz




KF520

Warto$ci graniczne!

Ubs max 30 v Y S 300 | mW
UGS max i 702 Vv tj max 175 CC
;. 30 | mA | fom —65++155 | °C

D tamp = ~ +25°C
D Ups=15V
3 tamp = 20°C
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Rys. 1-783. Zalezno$¢ maksymalnej mocy Rys. 1-784. Zalezno$¢ rezystancji Rpg od

strat od temperatury otoczenia napigcia bramki
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Rys. 1-788. Zalezno$¢ wspdlczynnika « od
pradu drenu

Rys. 1-787. Zalezno$¢ napiecia szuméw od
czgstotliwoscei



